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摘要(译)

1.一种有机发光二极管，其包括基板，第一电极，红色和绿色发光层中
的至少一个，蓝色发光层，第二电极和激基复合物消除层，所述激基复
合物消除层形成在红色和绿色发射层和蓝色发射层;激基复合物消除层用
于将载流子限制在红色和绿色发射层中的至少一个中。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/67cdb7b6-ca1c-4151-a7b9-b1a1e5b542f3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054907881/publication/US2017018728A1?q=US2017018728A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170018728%22.PGNR.&OS=DN/20170018728&RS=DN/20170018728

